
ข้อมูลกองทุนต่างประเทศทีมี่การลงทนุเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพยส์นิสุทธิของกองทนุรวม 

 

Roundhill Memory ETF (DRAM) เป็นกองทุนประเภท Active ETF ท่ีมุ่งเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทผู้ผลิตหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์

หน่วยความจาํ (Memory) ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น HBM, DRAM, NAND, NOR, HDD และ Embedded Memory โดยกองทุนจะคดัเลือก

บริษัทท่ีมีรายไดจ้ากธุรกิจ Memory อย่างน้อย 50% มี Market Cap ไม่ต ํ่ากว่า $10,000 ลา้น กองทุนจัดสรรนํา้หนักตาม Modified 

Market Capitalization โดยจาํกัดบริษัทใดบรษิัทหน่ึงไม่เกิน 25% และทาํการปรบัพอตอย่างนอ้ยทุกไตรมาส นอกจากการลงทุนในหุน้

โดยตรงแลว้ ยังอาจใชต้ราสารอนุพันธอ์ย่าง Swap Agreements และ Forward Contracts เพ่ือเพ่ิมการเขา้ถึงกลุ่มบริษัท Memory ไดด้ว้ย 

ทัง้นีก้องทนุเนน้ลงทนุในกลุ่ม Information Technology มากกว่า 25% ของสินทรพัยร์วม และจดัอยู่ในประเภท Non-Diversified Fund 

 

ประเทศทีจ่ดทะเบียน : ประเทศสหรฐัอเมรกิา  

Expense Ratio : 0.65% 

ISIN Code : US77926X3200 

Bloomberg Code : DRAM US 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลกองทุนได้จาก : https://www.roundhillinvestments.com/etf/dram/ 

 

 

 


